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C1819P 

I
2
C 接口共阴极 LED 恒流驱动芯片 
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1. 产品概述 

1.1 功能特性 

C1819P是一款LED恒流驱动芯片，其采用了行列复用的扫描方式，可以极大程度节省驱动I/O的

资源。内部集成I
2
C通信接口，显示数据锁存器等电路。 

C1819P支持单点256阶亮度调节，客户可以将不同灯效的LED分开控制，缩短方案开发的时间。 

   

1.2 特性说明 

◆ 最大可驱动19行*18列矩阵，LED灯珠采用共阴极连接，最大驱动342颗灯珠 

◆ 行扫数可设定，可设置为1~19行扫描 

◆ 内置恒流驱动电路，2.4~5.5V亮度恒定 

◆ 整屏32级电流调节 

◆ 单点256级PWM灰度调节 

◆ 4种行扫描频率可选：400/600/800/1600Hz 

◆ 4种换行时间可选：0.5/1.0/2.0/4.0uS 

◆ I
2
C通信接口，传输速率可达1Mbps 

◆ 内置时钟模块 

◆ 内置上电复位电路 

◆ 内置消隐功能 

◆ 自动休眠/唤醒模式，休眠模式静态电流低至3uA 

◆ 工作电压：2.4V~5.5V 

◆ 芯片带地址脚，可支持2颗芯片级联使用 

◆ 过温保护功能（OTP）：150℃ 

◆ 封装形式：QFN24 

 

1.3 应用领域 

◆ 电子烟 

◆ 小家电 
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2. 引脚排列及说明 

2.1 引脚排列 

 

 

2.2 引脚说明 

 

 

 

3. 功能框图 

 

管脚序号 管脚名称 描述 

1 VDD 电源 

2 GND 地 

3 SDA 串行数据输入 

4 SCL 串行时钟输入 

5 ADDR 芯片地址 

6~24 LED18~LED0 LED驱动I/O 
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4. 电气参数 

4.1 极限参数 

 

 

4.2 电气特性 

条件：没有特殊说明，仅指 Ta=25℃，VDD=5V 

参数 标识 测试条件 Min 典型值 Max 单位 

工作电压 VDD 电源电压 2.4  5.5 V 

静态电流 IQ VDD=5V，显示打开，无负载  5  mA 

休眠电流 ISTB 
VDD=5V，显示数据寄存器全0，

显示关闭（休眠） 
0.8  3 uA 

高电平输入电压 VIH SCL, SDA 0.7VDD   V 

低电平输入电压 VIL SCL, SDA   0.3VDD V 

系统时钟 FSYS VDD=5V  8  MHz 

恒流源电流（列） IOH VIN=VO+0.2V  36  mA 

行电流 IOL VIN=VO+0.2V  650  mA 

低压保护 VUVLO 
VDD从高到底  1.9  V 

VDD从低到高  2.7  V 

温度保护 TOTP VDD=5V  150  ℃ 

 

5. I
2
C 接口说明 

 

5.1 接口说明 

◆ SCL, SDA两线通信（内部无上拉电阻，MCU需做上拉处理） 

符号 参数 范围 单位 

VDD 电源电压 Vss-0.3~Vss+7.0 V 

VL 逻辑输入低电压 Vss-0.3~Vss+0.3 V 

VH 逻辑输入高电压 Vss-0.3~Vss+7.0 V 

θJA 热阻 40 ℃/W 

TOPA 工作环境温度范围 -20～85 ℃ 

HBM 静电保护HBM模式 ±2000 V 

TSTR 贮存温度范围 -40～150 ℃ 
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◆ C1819P采用标准 I
2
C数据格式，8bit/byte，高位在前 

◆ C1819P可以支持 2颗级联使用 

 

5.2 I2C 时序波形图 

 

 

5.3 I2C 接口时序参数 

 

 

 

 

5.4 数据格式 

参数 标识 
Fast-mode Fast-mode Plus 

单位 
Min Max Min Max 

系统时钟频率 FSYS 8  8  MHz 

I
2
C频率 FIIC  400  1000 KHz 

开始信号建立时间 TSU:STA 0.6  0.26  uS 

开始信号保持时间 THD:STA 0.6  0.26  uS 

停止信号建立时间 TSU:STO 0.6  0.26  uS 

总线空闲时间 TBUF 1.3  0.5  uS 

时钟信号低电平时间 TLOW 1.3  0.5  uS 

时钟信号高电平时间 THIGH 0.6  0.26  uS 

SDA, SCL上升时间 TR  300  120 nS 

SDA, SCL下降时间 TF  300  120 nS 

输入数据信号建立时间 TSU:DAT 100  50  nS 

输入数据信号保持时间 THD:DAT - - - - uS 
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5.4.1 I
2
C写显示模式/显示控制/显示数据寄存器接口协议（单独写） 

 

 

 

 

5.4.2 I
2
C读显示模式/显示控制/显示数据寄存器接口协议（单独读） 

 

 

 

5.4.3 I2C 写显示数据寄存器接口协议（连续写） 

 

 

 

5.4.4 I2C 读显示数据寄存器接口协议（连续读） 

 

 

Note: 支持一次读/写多个寄存器：DATA0 为 Reg Addr 寄存器数据，DATA1 为 Reg Addr +1 寄存器数据。 

 

5.5 寄存器配置说明 

5.5.1 芯片地址 

ADDR引脚电位 芯片地址 

ADDR接 GND 或悬空 

（芯片内部有下拉电阻，默认下拉） 
0110100 

ADDR接 VDD 0110101 

 

5.5.2 寄存器定义 

地址（十进制） 定义 

0000～0341 显示数据寄存器 

0342 显示模式寄存器① 
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0343 显示模式寄存器② 

0344 显示模式寄存器③ 

0345 显示控制寄存器 

0346 测试模式寄存器 

Note：当 I
2
C 访问超过地址范围时，芯片返回 NAK。 

 

5.5.3 寄存器配置一览表 

地址 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 备注 

0000～0341 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 显示数据寄存器 

0342 0 0 1 扫描行数 显示模式寄存器① 

0343 0 1 0 亮度等级 显示模式寄存器② 

0344 1 0 1 0 行扫频率 换行时间 显示模式寄存器③ 

0345 1 1 0 0 1 1 0 显示使能 显示控制寄存器 

0346 1 1 1 1 0 1 0 1 测试模式寄存器 

 

5.5.4 显示模式寄存器① 

地址：0342 显示模式寄存器① 

Bit Name Access Default Description 

7 : 5 特征码 WO - 
固定值 001，当特征码匹配，写寄存器操作有效 

读返回值：000 

4 : 0 扫描行数 R/W 10011 

10011～11111 : 扫描 19 行 

00001～10010 : 扫描 1～18 行 

00000       : 不扫描 

 

5.5.5 显示模式寄存器② 

地址：0343 显示模式寄存器② 

Bit Name Access Default Description 

7 : 5 特征码 WO - 
固定值 010，当特征码匹配，写寄存器操作有效 

读返回值：000 

4 亮度等级（粗调） R/W 0 
0 : 36mA 

1 : 18mA 

3 : 0 亮度等级（细调） R/W 0 

0000 : 1 级亮度 

0001 : 2 级亮度 

......................... 

1110 : 15 级亮度 

1111 : 16 级亮度 

 

5.5.6 显示模式寄存器③ 

地址：0344 显示模式寄存器③ 

Bit Name Access Default Description 

7 : 4 特征码 WO - 
固定值 1010，当特征码匹配，写寄存器操作有效 

读返回值：0000 
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3 : 2 行扫频率 R/W 00 

00：帧频约 400Hz（设置扫描 19 行时） 

01：帧频约 600Hz（设置扫描 19 行时） 

10：帧频约 800Hz（设置扫描 19 行时） 

11：帧频约 1600Hz（设置扫描 19 行时） 

1 : 0 换行时间 R/W 00 

00: 死区时间约 0.5uS 

01：死区时间约 1.0uS 

10：死区时间约 2.0uS 

11：死区时间约 4.0uS 

 

5.5.7 显示控制寄存器 

地址：0345 显示控制寄存器 

Bit Name Access Default Description 

7 : 1 特征码 WO - 

固定值 1100110，当特征码匹配，写寄存器操作有

效 

读返回值：0000000 

0 显示使能 R/W 0 
0 : 显示关闭（休眠模式） 

1 : 显示打开 

Note：芯片上电后，默认处于显示关闭（休眠模式）。 

 

5.5.8 测试模式寄存器 

地址：0346 测试模式寄存器 

Bit Name Access Default Description 

7 : 0 测试模式 WO 0 
8′hF5 : 测试模式，输出内部时钟 8 分频 

Others : 正常工作 

Note：进入测试模式后，需要芯片下电才能退出。 

 

5.5.9 显示数据寄存器 

地址：0000～0341 显示数据寄存器 

Bit Name Access Default Description 

7 : 0 显示 PWM 数据 R/W XX 

8′h00 : 0/255（不亮） 

8′h01 : 1/255 

.................... 

8′hFF：255/255 

       Note：芯片上电后，显示数据寄存器初始值是随机的，需要对显示数据寄存器进行一次上电清零操作， 

即上电后向显示数据寄存器（地址：0000～0341）中全部写入数据 8′h00。 

 

 

 

 

 

 

5.5.10 PWM显示寄存器地址与 LED灯的对应关系（与原理图灯号一致） 
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Note：①每一个地址有 8bit 数据，对应该 LED 的 PWM 灰度（256bit）。 

      ②芯片上电后，显示数据寄存器初始值是随机的，建议先写入显示数据再打开显示。 

 

6. 典型应用 

 

Note： 

① 布板时，C1、C2 应尽量靠近芯片引脚。 
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② 芯片输出电流大，同时 IIC 通信速度快的情况下，应适当加大 C1 电容值，以提升显示稳定性。 

③ 灯珠采用共阴极连接方式，具体如下： 
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7. 封装说明 QFN24 4*4 

 

 


